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摘要(译)

本发明提供一种薄膜晶体管基板，包括：栅电极40和形成在基板36上的
栅极绝缘膜41;半导体有源膜42通过栅极绝缘膜相对地设置在栅电极上;一
对欧姆接触膜43和44分别设置在半导体有源膜上;低电阻硅化合物膜45，
其范围从欧姆接触膜到栅极绝缘膜，以覆盖欧姆接触膜和与欧姆接触膜
重叠的半导体有源膜部分;以及设置在低电阻硅化合物膜上的源电极46和
漏电极48。
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